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摘要(译)

提供了一种制造有机EL屏的方法，该方法能在不划伤下层形成的有机层
的情况下形成有机发光层。通过放置用于蒸发发光层的掩膜且保持掩膜
与基片分开一定间隔，采用在空穴注入电极上蒸发有机发光材料的方法
来形成有机发光层。通过放置掩膜且掩膜的下表面与衬垫的上表面相接
触，有可能使掩膜与基片上形成的空穴传输层相分开。虽然在有机发光
层的彩色层连续沉积步骤中，必须要微细调整掩膜的位置，但是通过进
行定位，同时使掩膜与基片保持分开一定间隔，就有可能减小掩膜划伤
空穴传输层的可能性。
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